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	FICHE DE DEFINITION SOI WAFER


	1
	Diamètre wafer
	Inches : ____+/-___

            mm : ____+/-___



	2

	Epaisseur Substrat (ou Handle)
	         : ____________ µm


	3
	Orientation 


	         : ____________ 

	4
	Type

Dopant
	         : ______________
         : ______________


	5
	Intervalle de résistivité

	         : ____________ Ohm.cm

	6

	Finition

	         : ____________

	7
	Méplat
	         : ____________
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8

	Epaisseur de SOI,

(si <2µm, le diamètre possible 6")
	         : ______________



	9
	Orientation (SOI)

	         : ____________________

	10
	                               Type   SOI

                                                Dopant SOI

	         : ______________
         : ______________


	11
	                    Intervalle de résistivité SOI

	         : ____________ Ohm.cm

	12
	BOX (Oxyde épaisseur µm)
	         : ____________



	13
	Quantité de Wafer
	         : ____________




